@SEAGATE

P NYTRO

FICHA TECNICA de la SSD de 2,5 pulgadas

Veloz como la luz. Sélida. Impresionante.

Alto rendimiento constante para centros
de datos modernos.

La serie de unidades de estado sélido Seagate ~ Nytro~ 5050 NVMe
representa la préxima generaciéon de unidades SSD para las
empresas. Disefiada para la eficiencia, el alto rendimiento y una
mayor densidad del almacenamiento en centros de datos, la SSD
Nytro 5050 elimina los cuellos de botella y mejora significativamente
la calidad de servicio (QoS).

Con el mejor rendimiento de su clase: la SSD NVMe PCle de 4.2 generacion duplica la

produccion aleatoria de las tltimas SSD SAS y alcanza hasta diez veces el ancho de banda de
las unidades SATA.

Un ancho de banda amplio de 7,4 GB/s y hasta 1,7M IOPS eliminan los cuellos de botella de
datos y brindan tiempos de respuesta constantes.

Capacidad optimizada en entornos ultradensos: hasta 15 TB' compatibles con una interfaz U.2
y U.3 y puertos dobles que admiten una alta disponibilidad.

Altamente optimizada, la Nyiro 5350 esta hecha para soportar cargas de trabajo de lectura

Aplicaciones idoneas intensiva mientras que la Nytro 5550 resiste cargas de trabajo mixtas.
e Virtualizacion de servidores Interfaz simple o doble La unidad 5350 le ofrece la posibilidad de elegir entre la interfaz simple o
e Bases de datos del OLTP doble que sea capaz de satisfacer sus necesidades.

e Almacenamiento definido por software . . )
Un rendimiento que equivale a 5 veces una SSD SATA con hasta 10 veces mas ancho de

e Matrices completamente en flash . . . .
banda e IOPS en comparacion con las generaciones anteriores para obtener operaciones

* Almacenamiento en caché y por niveles informaticas que requieran espacio, energia y costo minimos.

La baja latencia y alta calidad de servicio le proporcionan una respuesta y una experiencia de
usuario mejoradas.

Brinda facilidad de servicio y mantenimiento sin requerir tiempo de inactividad y capacidad
intercambiable para que agregar, quitar o reemplazar unidades SSD sea facil.

Los modelos© de unidad con cifrado automatico (SED) a través del cifrado basado en hardware
son compatibles con la norma Trusted Computer Group (TCG) para ayudar a las empresas a
proteger los datos valiosos.

Un sistema operativo facil de usar para integrarse sin problemas con Linux y Microsoft.

Durabilidad y fiabilidad mejoradas con 1 y 3 escrituras de unidad completa diarias (DWPD) a
2,5 M de tiempo medio entre fallos (MTBF): siga transfiriendo datos empresariales masivos hasta
el final.



Especificaciones Nytro 5550H de 15 mm — Uso mixto

Capacidad 12.87TB 6.4TB 32TB 1.6TB 800 GB

Modelo estandar XP12800LE70005 XP6400LE70005 XP3200LE70005 XP1600LE70005 XP800LE70005
Modelo SED XP12800LE70015 XP6400LE70015 XP3200LE70015 XP1600LE70015 XP800LE70015
FIPS 140-3/Modelo de Criterio Comin XP12800LE70025 XP6400LE70025 XP3200LE70025 XP1600LE70025 XP800LE70025

Caracteristicas

Interfaz (de puerto nico) - - - - -

PCle® x4 de 4ta. generacion, | PCle® x4 de 4ta. generacion, | PCle® x4 de 4ta. generacion, | PCle® x4 de 4ta. generacion, | PCle® x4 de 4ta. generacion,
Interfaz (de puerto doble)

NVMe NVMe NVMe NVMe NVMe
Tipo de flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC
Tamafio 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm
Lectura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB: 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s
Escritura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 7.200 7.200 6.900 3.700 1.900
Lectura aleatoria sostenida (IOPS), 4 KB 1700 000 1700 000 1700 000 1550 000 945 000, 945.000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB: 495 000 445 000 460 000 315 000 140 000, 140.000
Latencia de lectura promedio (ps), 4 KB QD1 75 75 75 75 75
Latencia de escritura promedio (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12 12

Durabilidad/fiabilidad

Resistencia de vida util (escrituras en la unidad al

dia) 3 3 3 3 3

Total de bytes escritos (TB) 70 000 35 000 17 500 8.700 4.300
Errores de lectura no recuperables por bits leidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h.
Garantia limitada (afios) 5 5 5 5 5
Corriente activa promedio general +/+12 V (W) 23 21 20 15 1
Consumo medio en reposo (W) 7W 6 W 6 W 6 W 5W
Temperatura, operativa interna (°C) De0a70 De0a70 De0a70 De0a70 De0a70
Temperatura, no operativa (°C) -40°C -85°C -40 °C -85 °C -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C
Tasa de cambio de temperatura por hora, max. (°C) 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora
Tolerancia a golpes, 0,5 ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G
Altura (mm/in, max.) 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg.
Anchura (mm/pulg., max.) 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg.
Profundidad (mm/pulg., méax.) 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg.
Peso (g, méax.) 170 /0,38 lo 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Cantidad de unidades por embalaje 10 10 10 10 10




—c

Especificaciones Nytro 5350H de 15 mm: lectura intensiva

Capacidad 15.36 TB 7.68TB 3.84TB 1.92TB
Modelo estandar XP15360SE70005 XP7680SE70005 XP3840SE70005 XP1920SE70005
Modelo SED XP15360SE70015 XP7680SE70015 XP3840SE70015 XP1920SE70015
FIPS 140-3/Modelo de Criterio Comun XP15360SE70025 XP7680SE70025 XP3840SE70025 XP1920SE70025

Caracteristicas

Interfaz (de puerto nico)

Interfaz (de puerto doble)

PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe

PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe

PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe

PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe

Tipo de flash NAND

3D eTLC

3D eTLC

3D eTLC

3D eTLC

Tamano

Rendimiento

2,5 pulg. x 15 mm

2,5 pulg. x 15 mm

2,5 pulg. x 15 mm

2,5 pulg. x 15 mm

Durabilidad/fiabilidad

Resistencia de vida Util (escrituras en la unidad al
dia)

1

1

1

Lectura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s
Escritura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 7.200 7.200 6.900 3.700
Lectura aleatoria sostenida (IOPS), 4 KB 1700 000 1700 000 1700 000 1550 000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 195 000 195 000 195 000 125 000
Latencia de lectura promedio (ps), 4 KB QD1 75 75 75 75
Latencia de escritura promedio (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12

1

Administracion de energia

Corriente activa promedio general +/+12 V (W)

Total de bytes escritos (TB) 28 000 14 000 7.000 3.500
Errores de lectura no recuperables por bits leidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h.
Garantia limitada (afios) 5 5 5 5

15

Consumo medio en reposo (W)

Informacién medioambiental

Informacion fisica

Altura (mm/in, méax.)

14.9 mm/0.587 pulg.

14.9 mm/0.587 pulg.

14.9 mm/0.587 pulg.

Temperatura, operativa interna (°C) De0a70 De0a70 De0a70 De0a70
Temperatura, no operativa (°C) -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C
Tasa de cambio de temperatura por hora, max. (°C) 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora
Tolerancia a golpes, 0,5 ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G

14.9 mm/0.587 pulg.

Anchura (mm/pulg., max.)

70,1 mm/2,760 pulg.

70,1 mm/2,760 pulg.

70,1 mm/2,760 pulg.

70,1 mm/2,760 pulg.

Profundidad (mm/pulg., max.) 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg.
Peso (g, max.) 170 /0,38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Cantidad de unidades por embalaje 10 10 10 10




Especificaciones Nytro 5550M de 15mm: uso mixto

Capacidad 12.87TB 6.4TB 32TB 1.6TB 800 GB

Modelo estandar XP12800LE70035 XP6400LE70035 XP3200LE70035 XP1600LE70035 XP800LE70035
Modelo SED XP12800LE70045 XP6400LE70045 XP3200LE70045 XP1600LE70045 XP800LE70045
FIPS 140-3/Modelo de Criterio Comin XP12800LE70055 XP6400LE70055 XP3200LE70055 XP1600LE70055 XP800LE70055

Caracteristicas

Interfaz (de puerto nico) - - - - -

PCle® x4 de 4ta. generacion, | PCle® x4 de 4ta. generacion, | PCle® x4 de 4ta. generacion, | PCle® x4 de 4ta. generacion, | PCle® x4 de 4ta. generacion,
Interfaz (de puerto doble)

NVMe NVMe NVMe NVMe NVMe
Tipo de flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC
Tamafio 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm
Lectura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB: 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7200MB/s
Escritura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 4.500 4.500 4.500 3.300 1.900
Lectura aleatoria sostenida (IOPS), 4 KB 1250 000 1250 000 1250 000 1250 000 1000 000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 290.000 330,000 350 000 240 000 140 000
Latencia de lectura promedio (ps), 4 KB QD1 90 90 90 90 90
Latencia de escritura promedio (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12 12

Durabilidad/fiabilidad

Resistencia de vida util (escrituras en la unidad al

dia) 3 3 3 3 3
Total de bytes escritos (TB) 70 000 35 000 17 500 8.700 4.300
Errores de lectura no recuperables por bits leidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h.
Garantia limitada (afios) 5 5 5 5 5

Administracién de energia

Corriente activa promedio general +/+12 V (W) 16 15 14 11 9
Consumo medio en reposo (W) 7W 6 W 6 W 5W 5W
Temperatura, operativa interna (°C) De0a70 De0a70 De0a70 De0a70 De0a70
Temperatura, no operativa (°C) -40°C -85°C -40 °C -85 °C -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C
Tasa de cambio de temperatura por hora, max. (°C) 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora
Tolerancia a golpes, 0,5 ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G
Altura (mm/in, max.) 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg.
Anchura (mm/pulg., max.) 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg.
Profundidad (mm/pulg., méax.) 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg.
Peso (g, méax.) 170 /0,38 lo 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Cantidad de unidades por embalaje 10 10 10 10 10




Especificaciones Nytro 5350M 15 mm — Lectura intensiva

Capacidad 15.36 TB 7.68TB 3.84TB 1.92TB

Modelo estandar XP15360SE70035 XP7680SE70035 XP3840SE70035 XP1920SE70035
Modelo SED XP15360SE70045 XP7680SE70045 XP3840SE70045 XP1920SE70045
FIPS 140-3/Modelo de Criterio Comun XP15360SE70055 XP7680SE70055 XP3840SE70055 XP1920SE70055

Caracteristicas

Interfaz (de puerto nico) - - - -

Interfaz (de puerto doble) PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe | PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe | PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe | PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe
Tipo de flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC

Tamafio 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm

Lectura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s

Escritura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 4.500 4.500 4.500 3.300

Lectura aleatoria sostenida (IOPS), 4 KB 1000 000 1200 000 1150 000 1150 000

Random Write (IOPS) Sustained, 4KB: 85 000 105 000 115000 90 000

Latencia de lectura promedio (ps), 4 KB QD1 90 90 90 90

Latencia de escritura promedio (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12

Durabilidad/fiabilidad

Resistencia de vida Util (escrituras en la unidad al 1 4 1 1

dia)

Total de bytes escritos (TB) 28 000 14 000 7.000 3.500
Errores de lectura no recuperables por bits leidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h.
Garantia limitada (afios) 5 5 5 5

Administracion de energia

Corriente activa promedio general +/+12 V (W) 15 15 15 14

Consumo medio en reposo (W) 7W 6 W 6W 6W

Informacién medioambiental

Temperatura, operativa interna (°C) De0a70 De0a70 De0a70 De0a70
Temperatura, no operativa (°C) -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C
Tasa de cambio de temperatura por hora, max. (°C) 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora
Tolerancia a golpes, 0,5 ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G

Altura (mm/in, méax.) 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg.
Anchura (mm/pulg., max.) 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg.
Profundidad (mm/pulg., max.) 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg.
Peso (g, max.) 170 9/0,38 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib
Cantidad de unidades por embalaje 10 10 10 10




Especificaciones Nytro 5550M de 7 mm — Uso mixto

Capacidad 6.4TB 3.2TB 1.6TB 800 GB

Modelo estandar XP6400LE10005 XP3200LE10005 XP1600LE10005 XP800OLE10005
Modelo SED XP6400LE10015 XP3200LE10015 XP1600LE10015 XP80OLE10015
FIPS 140-3/Modelo de Criterio Comin XP6400LE10025 XP3200LE10025 XP1600LE10025 XP800OLE10025

Caracteristicas

Interfaz (de puerto nico) - - - -

Interfaz (de puerto doble) PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe | PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe | PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe | PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe
Tipo de flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC

Tamafio 2,5 pulg. x 7mm 2,5 pulg. x 7 mm 2,5 pulg. x 7mm 2,5 pulg. x 7mm

Lectura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7200MB/s

Escritura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 6.000 6.000 3.200 1.900

Lectura aleatoria sostenida (IOPS), 4 KB 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1000 000

Random Write (IOPS) Sustained, 4KB: 360.000 360.000 230 000 140 000

Latencia de lectura promedio (ps), 4 KB QD1 90 90 90 90

Latencia de escritura promedio (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12

Durabilidad/fiabilidad

Resistencia de vida Util (escrituras en la unidad al

dia) 3 3 3 3
Total de bytes escritos (TB) 35000 17 500 8.700 4.300
Errores de lectura no recuperables por bits leidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h.
Garantia limitada (afios) 5 5 5 5

Administracion de energia

Corriente activa promedio general +/+12 V (W) 18 17 11 8

Consumo medio en reposo (W) 5W 5W 5W 5W

Informacién medioambiental

Temperatura, operativa interna (°C) De0a70 De0a70 De0a70 De0a70
Temperatura, no operativa (°C) -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C
Tasa de cambio de temperatura por hora, max. (°C) 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora
Tolerancia a golpes, 0,5 ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G 1500 G

Altura (mm/in, méax.) 7.1 mm/0.280 pulg. 7.1 mm/0.280 pulg. 7.1 mm/0.280 pulg. 7.1 mm/0.280 pulg.
Anchura (mm/pulg., max.) 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg.
Profundidad (mm/pulg., max.) 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg.
Peso (g, max.) 105 g/0,23 Ib 105 /0,23 lb 105 /0,23 lb 105 g/0,23 Ib
Cantidad de unidades por embalaje 10 10 10 10




Especificaciones Nytro 5350M de 7 mm: lectura intensiva

Capacidad 7.68 TB 3.84TB 1.92TB

Modelo estandar XP7680SE10005 XP3840SE10005 XP1920SE10005
Modelo SED XP7680SE10015 XP3840SE10015 XP1920SE10015
FIPS 140-3/Modelo de Criterio Comun XP7680SE10025 XP3840SE10025 XP1920SE10025

Caracteristicas

Interfaz (de puerto nico) - - -

Interfaz (de puerto doble) PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe PCle® x4 de 4ta. generacion, NVMe
Tipo de flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC

Tamafio 2.5 pulg. (6 cm) x 7 mm 2,5pulg. x 7 mm 2,5 pulg. x 7 mm

Lectura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s

Escritura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 6.000 6.000 3.200

Lectura aleatoria sostenida (IOPS), 4 KB 1.250.000 1.250.000 1.250.000

Random Write (IOPS) Sustained, 4KB: 150.000 160.000 100.000

Latencia de lectura promedio (ps), 4 KB QD1 90 90 90

Latencia de escritura promedio (ps), 4 KB QD1 12 12 12

Durabilidad/fiabilidad

Resistencia de vida Util (escrituras en la unidad al 1 1 9

dia)

Total de bytes escritos (TB) 14 000 7.000 3.500
Errores de lectura no recuperables por bits leidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h.
Garantia limitada (afios) 5 5 5

Administracion de energia

Corriente activa promedio general +/+12 V (W) 18 16 11

Consumo medio en reposo (W) 5W 5W 5W

Informacién medioambiental

Temperatura, operativa interna (°C) De0a70 De0a70 De0a70
Temperatura, no operativa (°C) -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C
Tasa de cambio de temperatura por hora, max. (°C) 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora
Tolerancia a golpes, 0,5 ms (Gs) 1500 G 1500 G 1500 G

Altura (mm/in, méax.) 7.1 mm/0.280 pulg. 7.1 mm/0.280 pulg. 7.1 mm/0.280 pulg.
Anchura (mm/pulg., max.) 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg.
Profundidad (mm/pulg., max.) 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg.
Peso (g, max.) 105 g/0,23 Ib 105 g/0,23 Ib 105 g/0,23 Ib
Cantidad de unidades por embalaje 10 10 10




Especificaciones Nytro 5350S de 15 mm: lectura intensiva

Capacidad 15.36 TB 7.68TB 3.84TB 1.92TB
Modelo estandar XP15360SE70065 XP7680SE70065 XP3840SE70065 XP1920SE70065
Modelo SED XP15360SE70075 XP7680SE70075 XP3840SE70075 XP1920SE70075

FIPS 140-3/Modelo de Criterio Comun — — — _

Caracteristicas
Interfaz (de puerto nico) PCle Gen4 x4 NVMe PCle Gen4 x4 NVMe PCle Gen4 x4 NVMe PCle Gen4 x4 NVMe

Interfaz (de puerto doble) - - - -

Tipo de flash NAND 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC 3D eTLC
Tamafio 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm 2,5 pulg. x 15 mm
Lectura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s 7400MB/s
Escritura secuencial sostenida (MB/s), 128 KB 7.200 7.200 6.900 3.700
Lectura aleatoria sostenida (IOPS), 4 KB 1.700.000 1700 000 1700 000 1.550.000
Random Write (IOPS) Sustained, 4KB 195.000 195 000 195 000 125.000
Latencia de lectura promedio (ps), 4 KB QD1 75 75 75 75
Latencia de escritura promedio (ps), 4 KB QD1 12 12 12 12

Durabilidad/fiabilidad

Resistencia de vida Util (escrituras en la unidad al 1 4 1 1

dia)

Total de bytes escritos (TB) 28 000 14 000 7.000 3.500
Errores de lectura no recuperables por bits leidos 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17 1 por 10E17
Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas) 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h. 2500000 h.
Garantia limitada (afios) 5 5 5 5

Administracién de energia

Corriente activa promedio general +/+12 V (W) 23 21 20 15
Consumo medio en reposo (W) 7W 6 W 6W 6W

Informacién medioambiental

Temperatura, operativa interna (°C) De0a70 De0a70 De0a70 De0a70

Temperatura, no operativa (°C) -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C

Tasa de cambio de temperatura por hora, max. (°C) 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora 30 °C por hora

Tolerancia a golpes, 0,5 ms (Gs) 1.300 1.300 1.300 1.300

Altura (mm/in, méax.) 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg. 14.9 mm/0.587 pulg.
Anchura (mm/pulg., max.) 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg. 70,1 mm/2,760 pulg.
Profundidad (mm/pulg., max.) 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg. 100,4 mm/3,953 pulg.

Peso (g, max.) 1709/0,38Ib 205 g/0,45 Ib 205 g/0,45 Ib 205g/0,45lb

Cantidad de unidades por embalaje 10 10 10 10
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